(™ Silizium-npn-Planartransistor

SFMM

Der HF-Transistor SF111 ist ein Si-npn-Planartransistor im = TO-5-Gehiuse.
Der Einsatz ist vornehmlich fiir HF-Verstirker mittlerer Leistung und fir
Schaltzwecke gedacht.

Statische Kennwerte (fir #, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lcpo = 0,002 = 1 gA (bei Ugg = 20V)

Emitterraststram
lepo = 0,025 < 1 A (bel Ugg = 4 V)

Restspannung
Uckme = 0815V (lc = 100 mA, lp = 8,33 mA)

Gleichstromverstirkung
B = 5512 (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fiir &, = 25°C — 5 grd)

Ubergangsirequenz
fr= 40> 10 MHz (bei Ugg = 1V, Iz = 100 mA, fy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rpp = 20 <" 450 (bel Ucg =&Y, Ic = 5 mA, fy = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Cc=75="%0pF (bel Ucg=6V, Ic=0, Iy =100 kHz)

Schaltzeitkonstanten
Tem06<<1 us | (bel Ucg==86Y...Urgus lc = 0...100 mA,
=07<13ps | Ra=1kil Rp=46011)
=01 ps (bei Ugg=06V...Ucgae. Ic=0...100 mA, Rpg=1 ki},
R = 3L}

Grenzwerte (I, = 15°C)

Ueg = 20V

Ucg = WV (bei Rgg = 0)

Ugg = 4Y

Il =200 mA

le = 700 mA

lg =100 mA

Pc = 400 mW (bel i, = 45°C)
% =150°C

By, = —d40...4+125°C

Bestellbezeichnung fir einen Transister: Transistor SF 111
Anderungen varbehalien
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Masse ca. 1 g
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